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Circuits

(1CMOS Complimentary Metal Oxide Semiconductor
(2)SRAM Static Random Access Memory

(3)DRAM  Dynamic Random Access Memory
(@) Cu( )/Ta205 /Cu
MIM Metal-Insulator-Metal
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	SRAM の40％の面積で0.72V 動作を実現するシステムLSI 用メモリセルを考案、オンチップメモリセルの高集積化と低電圧化を同時に実現
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